Manufacture of liquid crystal display with a reduced 
number of masking steps 




Abstract of DE1 990681 5 



Manufacturing a liquid crystal 
display comprises forming a gate 
bus line (113), a gate electrode 
(111), a gate pad (11 5) by 
sequentially depositing a first metal 




| (211) and a second metal (213) 
j and by patterning the two metals 
J simultaneously using a single 
jj mask. Five masking steps are 
jj used for the total process, 
si Manufacturing a liquid crystal 
jj display comprises: (a) forming a 
! gate bus line (1 1 3), a gate 
I electrode (1 11), a gate pad (115) 
; by sequentially depositing a first 
metal (21 1) and a second metal 
i (213) and by patterning the two 
metals simultaneously using a 
j single mask; (b) forming a gate 
insulating layer (117) covering the 
gate bus line, the gate electrode 
and the gate pad; (c) forming a 
semiconductor layer (133) over the 
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gate electrode and a doped 
semiconductor layer (135) on the 
semiconductor layer; (d) forming a 
source bus line, a source electrode 
(121), a drain electrode (131) and 
a source pad on the doped 
semiconductor layer; (e) forming a 
passivation layer (137) on the 
source bus line, the source 
electrode, the drain electrode and 
the source pad; (f) forming a gate 
contact hole exposing the gate 
pad, a drain contact hole, a source 
contact hole, and removing a 
portion of the second metal, which 
is exposed through the gate 
contact hole and a portion of the 
first metal under the second metal; 
and (g) forming a pixel electrode 
(141), connected with the drain 
electrode, a gate pad terminal, a 
source pad terminal by depositing 
a conductive material (157) on the 
passivation layer and by patterning 
the conductive material. An 
Independent claim is also included 
for an LCD. 
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D» folgaruian Angabon mind cbti vom Antneldar elngefreicht**! 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG tst gestelh 

® Flus^gkristellanzeige und Verfahren zur. Herstelluhg derselben 

zur.Herstellung dersefban, be! wefcher eine cteuUlSTge- 157 1 190 
nngere Anzahl yon Masfcen und MaskierungsBchrrtran 
verwendot wird. Zum AusbiJeten ernes Gates der LCD wird 
/Muminium und rnindestens MoJybdSn, Tantel, Woffram 
odor Arrtimon aufmnanderfolgond aufgebracht und unter 
Verwentiung einer ajnrigen Maske . strukturiert Das 
Sdfmoiden einee KurzschJuSbugels zum varmeiden von 
S ^?^? r ^ uflad , uns ™ rti w ahrend das Strutctunerens 
und Atepulens afnar PassiviwngssehichT durchgefuhrt. 
Eine LCD, walche mrttels diesem verfahren nergestelft tet 
wet««ne erst* Metallatfucht walche etna zwefte Korv 
taktoffnung aufwaiat, dfc Id einer ist ate die erst© Kontakt- 
o^ung, eine Isolierachicto, walche die zwerte MetaU- 
schieht bedackt und alne dritte Kontakroffnung aulWefet 
welcho groSar ist als die iweite Kontaktoffnung, und efn 
Pad atrf weJchas erne leitende Schicht aufweist, die an die 
2Werto Metatischicht durch die dritte JContakroftnunn in 
der laoherschtcht hindurch engeschlossen fct 
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